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E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA: Epitaksja knemu. Kierunki rozwoju 

Zastosowanie kreemowych warstw epitaksjalnych w produkcji przyrządów półprze-
wodnikowych. Omówiono kierunki badań związane ze stosowanienn procesu epitaksji 
w technologii układów scalonych VLSI. 

A. BADZIAN: O defektach sieci przestrzerinej kryształów badanych metod ani) i rentge-
nowskimi 

Efekty dyfrakcyjne drgań cieplnych atomów oraz defektów statycznych są rozpatry-
wane na gruncie teorii kinematycznej dyfrakcji promieni rentgenowskich. Z zakresu de-
fektów statycznych omówione zostały roztwory stałe podstawieniowe GaPxAsi-x, 
(BN)x(C2)i X, (GaP)x(Si2)i X o < X < 1, VjSix x < 1 oraz roztwory stałe międzywęzłowe 
diament syntetyczny i/8 SiC-TaC. 

A. BRZOZOWSKI, A. SZYMKIEWICZ: Pomiar warstw epitaksjalnych metodą C-Vprzy 
użyciu sondy rtęciowej 

W pracy omówiono fizyczne własności złącza prostującego metal-półprzewodnik oraz 
przedstawiono podstawowe problemy i możliwości pomiaru warstw epitaksjalnych 
melodą C V przy użyciu sondy rtęciowej. 
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E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA: Silicon epitaxy. Trends 

Application of the silicon epitaxial layers in the semiconductor devices fabrication and 
the position of the epitaxial process in VLSI technology are described. 

A. BADIAN: Lattice defects studied by x-ray methods 

Thermal vibrations of atoms in the crystal lattice as well as static displacements of 
atoms from equilibrium sites are discussed on the basis of kinematical theory of x-ray 
diffraction. Examplas of static defects are limited to substitutional solid solutions of 
GaPxAsi X, {BN)x(C2)i-x, (GaP)x(SÍ2)i «0 < x < 1, VaSixx < 1, and to interstitial solid solu-
tions found in synthetic diamonds and ^ SIC - TaC. 

A, BRZOZOWSKI, A. SZYMKIEWICZ: Measurements of the epitaxial layers parameters 
by means of C-V method with Hg probe 

The physical properties of a metal-semiconductor rectifier contact are presented. The 
problems of C-V method with a mercury probe in the epitaxial layer measurements are 
described. 
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3. H0CCA>K3BCKA-0PJ10BCKA: SnumoKCUF KpeMHun. Hanpae/ienuH paaeumbn 

ripMMeHeHMe KpeMHucTbix ankiTaKoianbHbix cnoëB B nponasoACTBMM nonyrposoAHM-
K O B b i x n p ^öopoB. P a c c M O T p e H b i H a n p o B n e H i i n M c c n e A O B a H M t i c B n a a H b i x c n p ^ M C H e -

HMCM anMTBKCManbHoro npouecca b r exHonornn C5MC. 

A. BAASflH: CmpyKmypHbie deę/ieKmbi na ocHoee penmeeHoecKux uccnedoeaHuû 

Ha o c H o e e KMHeMaTMHecKOíí r e o p u n paccennun peHTrcHOBCKHx nysef i paccwarpuBa-
eTCH BiinoHMe TennoBbix KoneôaHUM B T O M O B M craTimecKMX CMEIUEHNÜ aroMOB HB am-
4)(t)paKUM0HHyt0 KapTMHy. OnucaHbi TaK>Ke MCKa>KeHviH crpyKTypw TBepAux pacrsopoB 
aaweiMeHMH: GaP»Asi-x, (BN)x(C2)i-x, (GaPIxISijli x 0 < x < 1, V/jSix x < 1 m 4>a3 BHO-
ApeHun: cMHTeTHHecKMx anwaaoB i/\ß SiC - TaC. 

A. B>K030BCKM, A. lilblMKEBMH: Hauepenue snumaKCuanbHux cnoëe eo/ibm-0a-
pâdHbiM MemodoM c npuMenenueM pmymHoeo aonda 

B paôoTe paccMOTpeHbi 4)M3MMecKMe cBoíícTBa BwnpHiomero nepexoAa M e i a n - n o n y -
npoBOAHMK M npeACTaB/ieHbi o c H O B H b i e npo6/ ieMbi m bo3mo>khoctm Hswiepennn ann-
TaKCMaribHbix cnoëB BOJibT-(ł)apaAHbiM MBTOAOM c npuMeHeHnew pryTHoro aoHAa. 
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N O W E A W A N S E N A U K O W E 

Dr h a b . W ł a d y s ł a w K a r o l W Ł O S I Ń S K I p r a c o w n i k I T M E o t r z y m a ł w e 

w r z e ś n i u 1 .983 r . n o m i n a c j ę n a p r o f e s o r a n a d z w y c z a j n e g o n a u k t e c h n i c z n y c h , 

P r o Ł W. W Ł O S I Ń S K I j e s t a b s o l w e n t e m W y d z i a ł u M e c h a n i c z n e g o T e c h n o l o -

g i c z n e g o Pol i techniki W a r s z a w s k i e j , g d z i e w r o k u 1 .963 w y k o n a ł p o d k i e r u n -

kiem prof. T a d e u s z a P e ł c z y ń s k i e g o p r a c ę m a g i s t e r s k ą , W r o k u 1 .970 obronił 

p r z e d R a d ą W y d z i a ł u M. T , p r a c ą d o k t o r s k ą w y k o n a n ą p o d promotorskim 

kierownic twem d o c . St. J a ś l a n a pt. "Wpływ c y k l i c z n y c h zmian t e m p e r a t u r y 

n a s t r u k t u r ą p r z y p o w i e r z c h n i o w ą m a t r y c do p r a s o w a n i a s z k ł a " , a w r o k u 

i 9 7 7 p r z e d t ą s a m ą R a d ą W y d z i a ł u p r z e d s t a w i ł r o z p r a w ę h a b i l i t a c y j n ą n a 

temat " Z j a w i s k a d y f u z y j n e w w a r s t w a c h g r a n i c z n y c h p o ł ą c z e ń c e r a m l k a - m e t a l 

w a s p e k c i e optymedizacji t e c h n o l o g i i " . 

W e w s z y s t k i c h p r a c a c h b ę d ą c y c h p o d s t a w ą do z d o b y w a n i a s topni n a u k o w y c h , 

a t a k ż e w w i ę k s z o ś c i p r a c p r z e z N i e g o p u b l i k o w a n y c h i w d r o ż o n y c h do 

praktyki p r z e m y s ł o w e j w y s t ę p u j ą z a g a d n i e n i a w a r s t w p o ś r e d n i c h t w o r z ą c y c h 

s i ę p o m i ę d z y metalami i niemetalami w c z a s i e s p a j a n i a lub s p i e k a n i a . 

W ł a ś n i e s p a j a n i e metali z niemetalami, o b o k s z e r o k o . p o j ę t e g o m a t e r i a ł o z n a w s t -

w a e l e k t r o n i c z n e g o , j e s t g ł ó w n ą s p e c j a l n o ś c i ą p r o f e s o r a W. W Ł O S I Ń S K l E a O . 

J e s t On a u t o r e m lub w s p ó ł a u t o r e m 5 1 p r a c o p u b l i k o w a n y c h , w tym 3 8 w p r a s i e 

k r a j o w e j i 1 3 w z a g r a n i c z n e j , a t a k ż e w s p ó ł a u t o r e m k s i ą ż k i pt. " E l e k t r o c e r o -

mika" w y d a n e j p r z e z P W N w 1.981. r. o r a z a u t o r e m k s i ą ż k i z n a j d u j ą c e j s i ę 

w d r u k u w P W N pt. " P o ł ą c z e n i a m e t a l o c e r a m i c z n e " . Obok p r a c y b a d a w c z e j 

pfoŁ W. W Ł O S I Ń S K I p r o w a d z i d z i a ł a l n o ś ć d y d a k t y c z n ą w P o l i t e c h n i c e W a r -

s z a w s k i e j , g d z i e od w r z e ś n i a 1 9 8 2 r. k i e r u j e Z a k ł a d e m S p a w a l n i c t w a . 

Efektem p r a c y n a u k o w e j i d y d a k t y c z n e j j e s t w y p r o m o w a n i e p r z e z prof, 

W. W Ł O S I Ń S K I E O O pięc iu doUtorów ( f o t o ) . 

T e m a t y k a r o z p r a w d o k t o r s k i c h j e s t s k o n c e n t r o w a n a n a b a d a n i a c h w a r s t w 

p o ś r e d n i c h mater ia łów r ó ż n o i m i e n n y c h o t r z y m y w a n y c h metodami s p a j a n i a lub 

infiltracji. Z a g a d n i e n i a te z o s t a n ą s z e r z e j p r z e d s t a w i o n e w s p e c j a l n y m Z e -

•szycie M a t e r i a ł ó w E l e k t r o n i c z n y c h . 
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Od lewej: dr inż. Edmund TOMASIK, dr inż. Jacek SENKARA, , 
prof. Władysław WŁOSIŃSKI, dr inż. Wiesława OLESIŃSKA 
dr Inż, Maciej NOWAKOWSKI , dr inż, Andrzej GRODZIŃSKI 

OD REDAKCJI 

Czytelników zainteresowanych metodami badawczymi informujemy, że we 

wrześniu 1,983 roku odbyła się w Jabłonnie k. Warszawy Szkoła Letnia 

nt. "Mikroanaliza rentgenowska z uwzględnieniem wprowadzenia do mikroana-

Uzy jonowej i spektrometrii elektronów Augera.' Organizatorami Szkoły były: 

Sekc ja Metod Badań Materiałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN oraz 

Komisja Krystalografii Stosowanej Komitetu Krystalografii PAN. Kierownikiem 

naukowym był doc. dr Andrzej Szummer z Instytutu Inżynierii Materiałowej 

Politechniki Warszawskiej. 

Na program Szkoły złożyły się następujące wykłady: 

1. Doc. dr hab. S . Mróz (Uniwersytet Wrocławski) - F izyczne podstawy 

ilościowej spektrometrii elektronów Augera. 

2. Dr Ł, Kaczyński (instytut Technologii Materiałóvy Elektronicznych - War-
szawa) - Aspekt- ilościowy spektroskopii elektronów Augera. 

3. Dr B. Wendler (Politechnika Łódzka) - Mikroana .zator Augera firmy 
Varian. 

4. Dr J. Paduch (instytut Metalurgii że laza - Gliwice) - Ogólne zasady mo-
delu Monte Carlo. 

5. Dr J. Paduch (iMŻ) - Zastosowanie metody Monte Carlo do korekcji 
mikroanalizy rentgenowskiej. 
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6 . Dr J . P a d u c h ( i M Ż ) - M i k r o a n a l l z a m a ł y c h c z ą s t e k 1 o i e n k l c h w a r s t w 

m e t o d ą M o n t « C a r l o . 

7 . Dr G . W. Ltir imer ( U n i v e r s i t y of M a n c h e s t e r ) - Q u a n t i t a t i v e x - r a y 

n i i o r o a n a l y i - i s of thin foils . 

8 . Dr W, B e i e r ( M a r t i n I /uther Univers i t&t - H a l l e W i t t e n b e r g ) - X . - r a y 

m i c r o a n a l y s i s of thin films p r o d u c e d o n bulk s u b s t r a t e s b y c h e m i c a l 

r e a c t i o n s o r ion implantat ion a n d t h e i n f l u e n c e on S E M c o n t r a s t . 

9 . D r K . S i k o r s k i ( P o l i t e c h n i k a V / a r s z a w s k a ) - M i k r o a n a l i z a i l o ś c i o w a 

c i e n k i c h w a r s t w , 

1 0 . Dr V. D. S c o t t ( U n i v e r s i t y of B a t h ) - Q u a n t i t a t i v e x - r a y m i c r o a n a l y s i s 

i n c l u d i n g light e l e m e n t s . 

1 1 . D r Ł . K a c z y ń s k i ( i T M E ) - M i k r o a n a l i z a r e n t g e n o w s k a p i e r w i a s t k ó w 

l e k k i c h . 

1 2 . D o c . d r hob. J . G a ł ą z k a ( i n s t y t u t E n e r g e t y k i J ą d r o w e j - :Swierk k. W a r s z o > -

w y ) - O p r a c o w a n i e s t a t y s t y c z n e w y n i k ó w m i k r o a n a l i z y . 

1.3. D o c , d r h a b . J . G a ł ą z k a ( l E j ) - Z a g a d n i e n i e J e d n o r o d n o ś c i s k ł a d u w b a d a -

n i a c h m i k r o a n a l i t y c z n y c h . 

1 4 . M g r K . S t r ó ż ( U n i w e r s y t e t Ś l ą s k i ) - Z a g a d n i e n i e p r e c y z j i w i l o ś c i o w e j 

m i k r o a n a l i z i e r e n t g e n o w s k i e j . 

1 5 . D o c . d r J. M a r k s ( O P H P r z e t w o r n i k ó w O b r a z u - W a r s z a w a ) - Wprowć» 

d/-<>r)io do rr i ikroanalizy j o n o w e j . 

1 6 . Dr W. Si . -ymczyk ( i n s t y t u t P r o b l e m ó w J ą d r o w y c h - ś w i e r k k. W a r s z a w y ) 

- A n a l i z a r e n t g e n o w s k a m e t o d ą d y s p e r s j i e n e r g i i . 

1 7 . Dr W. S z y m c j i y k ( I P J ) - K o m p u t e r o w y s y s t e m a n a l i z y r e n t g e n o w s k i e j 

m e t o d ą d y s p e r s j i e r . e r g i i K S A P . 

P r e z e n t o w a n a t e m a t y k a p o z w a l a n a g ł ę b s z e z o r i e n t o w a n i e si<j w s p e c y f i -

c e k a ż d e j z t e c h n i k miicroai la l izy : r e n t g e n o w s k i e j , e l e k t r o n o w e j 1 J o n o w e j o r a z 

n a z a p o z n a n i e s i ę z nowymi metodami b a d a ń m i k r o o b s z a r ó w 1 p o w i e r z c h n i 

i i c h i n t e r p r e t a c j i . P o l s k a A k a d e m i a N a u k p r z e w i d u j e w y d a n i e d r u k i e m map-

t e r i a ł ó w S z k o ł y , p r z y p u s z c z a l n i e p o d k o n i e c 1 .984 r o k u . W y d a w n i c t w a P A N 

m o ż n a n a b y w a ć w K s i ę g a m i W z o r c o w e j P K I N w W a r s z a w i e . 
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